128Mx72bits
SanMax Technologies Inc. DDR2 SDRAM Buffered DIMM ECC

SMD-1G88W
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Note: All dimensions are typical unless otherwise stated. ~Milimeters.




SanMax Technologies Inc.

SMD-1G88W

Functional Block Diagram

RS0
DQS0 DQS4
DQS0 DQs4
DMO/DQS9—————\———y DM4/DQS13 ‘
Dase [ 1 B w1
RBGs M- TS Dasbas B NUZ_ G Das Das
DQO—A— /O 0 DQ32—N—{ /0 0
DQ1—A /0 1 DO DQ33—\" 1/0 1 D4
DQ2—M— /0 2 DQ34 —N /0 2
DQ3—AM— /0 3 DQ35—A— 1/0 3
DQ4 — A 1/0 4 DQ36—A 1/0 4
DQ5 —A~—{ /0 5 DQ37 —A{ /05
DQ6 —A~— 1/0 6 DQ38 —A~ 110 6
DQ7—"— 10 7 DQ39—W /0 7
DQS1 DQS5
DQS1 DQS5
DM1/DQS10 ———W—) DM5/DQS14:/\A:l ’
DQS10 ! — —— DQS14
s MU 5 postos Oy U5 pas oS
DQ8 —A~— 1100 DQ40 —~A—| /0 0
DQ9 — WV 1/0 1 D1 DQ41—A /0 1 D5
DQ10—N— 110 2 DQ42 —M 10 2
DQM—AM— 1103 DQ43 —A 1/0 3
DQ12—A 1/0 4 DQ44 — A\ 10 4
DQ13—A— I/0 5 DQ45 — A\ /0 5
DQ14—\— 1106 DQ46 — A\~ 110 6
DQ15— A /0 7 DQ47 — A 110 7
bas2 DQase
DQS2 DQS6
DM2/DQST1 ———W— DM6/DQS15 ———AM——)
DQS11 w 1 DQS15 —
Rlas NI s pasDas BYas MU T8 pas bas
DQ16 —A— 1/0 0 DQ48 —A— 110 0
DQ17 —~A— 1/0 1 D2 DQ49 —AV— 1/0 1 D6
DQ18 —V— 1/0 2 DQ50 —A— /0 2
DQ19 —A 1/0 3 DQ51 —A— 1/0 3
DQ20 —A\ 1/0 4 DQ52 —A 1/0 4
DQ21 —A— 110 5 DQ53 —A— 1105
DQ22 —ar 110 6 DQ54 — A 1106
DQ23 -\ 1107 DQ55 —A\— 1/0 7 v
DQs3 Das? DDSPD ﬁ Serial PD
DQS3 DQs7 Vop/
DM3/DQS12 ———W—ry DM7/DQS16:V&:'_‘ ‘ Voo =1 | Do-D8
DQSs12 I ] DQS16 1 1
B NUL_ s pas bas RUpsNUL_Gspasbas|  VREF jf D0-D8
DQ24—A | /0 0 DQ56 —AM— 1100 Vss + D0-D8
DQ25—AM— 1/0 1 D3 DQ57 —A— 1/0 1 D7
DQ26 —N— 1/0 2 DQ58 —V— 110 2
DQ27 —AM— 1/10 3 DQ59 —M— 1/10 3 Serial PD
DQ28 —A— 1/0 4 DQ60 —A| 1/0 4 SCL —|
DQ29—A— 1/0 5 DQ61 —A— 1/0 5 [ SDA
DQ30 A\ /0 6 DQ62 — A~ /0 6 WP A‘O A|1 A|2
DQ31—M— 1/107 DQ63 —m— 1107 ;SAO SA1 SA2
B—g‘zg Notes:
DM8/DQS17 ‘ 1. DQ-to-1/O wiring may be changed within a byte.
DQs17 :/\A//\\:.—\ 2. Unless otherwise noted, resistor values are 22 Ohms + 5%.
RbSas NI s pas bas
CBO—AM— 1100
CB1—WN— /101 D8
CB2 —V— /0 2
CB3—M—1/103
CB4 —A— I/0 4
CBS —V— 1/0 5
CB6 —A—{ 1106
CB7 —A— /07
— 1:1 — —
S0*———w{ R |— RSO0->CS: SDRAMs D0-D8 CKO — — PCKO0-PCK6,PCK8,PCK9-> CK: SDRAMs D0-D8
BA0-BA1** —~~— E — RBAO0-RBA1 -> BA0-BA2: SDRAMs D0-D8 P
AQ-A13** —W— g [— RAO-RA13-> A0-A15: SDRAMs D0-D8 — L —_—— —— — —
RAS — W~ | [— RRAS->RAS: SDRAMs D0-D8 CKO — L PCKO—PCKG,PCK?,PCK9—> CK: SDRAMs D0-D8
CAS —W — RCAS -> CAS: SDRAMs D0-D8 RESET oz [ PCK7->CK: Register
WE ———W — RWE -> WE: SDRAMs D0-D8 +— PCK7 -> CK: Register

s

T
CKEO ————{ g
oDTo ——™ R

RCKEOQ -> CKE: SDRAMs D0-D8
RODTO -> ODTO: SDRAMs D0-D8

RESET 7 ST | *50 connects to DCS and VDD connects to CSR on the register. $1,CKE1 and ODT1 are NC
PCK7— I ]




